
















































































专利名称(译) 在用于改善亮度的平面切换液晶显示装置中，包括薄膜晶体管阵列基板
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摘要(译)

一种平面转换（IPS）液晶显示装置，包括：TFT阵列基板，与TFT阵列
基板相对的相对基板，以及插入在TFT阵列基板和相对基板之间的液
晶。 TFT阵列基板包括形成在钝化膜上并与多个TFT连接的多个驱动电
极，形成在钝化膜上的多个相对电极，多个相对电极中的每一个与相应
的多个驱动电极相对，以及多个公共线被配置为将多个相对电极中的每
一个与多个像素中的每个像素连接。 TFT阵列基板设置有光屏蔽，该光
屏蔽以使得多条信号线中的一条信号线和多个相对电极中的一条相对电
极叠置的方式形成。
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